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1. dbra

sunkban ezt a kondenzatort a Jp
jumper felhelyezésével lehet beik-
tatni. Ezaltal a cs6 kivezérlési tarto-
manyat tudjuk szamunkra kedve-
z6re megvalasztani (lasd késobb).

Az aramkorunk masik sajatossa-
ga: a kettos trioda két felének par-
huzamos kapcsolasa. Tudnunk
kell, hogy a 19]6-os cs6 tizemi
anodfesziltsége 100 V. Ehhez ké-
pest jo esetben csak 50%-ot enge-
dink meg, ahol a csének mar bi-
zonytalan lehet a mikodése. Ez az
esetleges bizonytalansag mintegy
kiegyenlitodik, ha a két cs6fél par-
huzamosan dolgozik. Ez kiillonos
jelentbséggel bir sztered valtozat
esetén. A cs6 névleges, 19 V-os fu-
tofesziiltségeét a T gate-jére hato,
és P2-vel szabalyozhato feszultség-
osztoval allitjuk be. A kimenetet
egyenaramulag a C4 valasztja el
(csatolja ki) a T forraselektrodaja-
rol. A hallgatot a Ki pont és a GND
kozé kell kapcsolni.

Megépités, bemérés

Er6sitonk nyaktervét a 3. abra,
mig annak beultetési oldalat a 4.
abra mutatja. A foliaterv ugyan
azt sugallja, hogy T kozvetlentil a
nyakba ultetendo, ami akar le-
het Ggy is. Azonban ez esetben
szamolnunk kell a hatéborda
nem csekély sulyaval is. Tudniil-
lik ez utébbi nem lehet tetszole-
gesen kisméretd. Igaz, hogy a
MOSFET kozel idealis kapcsolo-
nak is tekinthet6, de nem ebben
az alkalmazasban! Itt bizony ana-
l16g mo6dban tizemel; magan az
eszk6zon a mindenkori tapfe-
szultségnél 19 V-tal alacsonyabb
fesziiltség marad. Figyelembe vé-
ve a 150 mA-es atfolyé aramot,
ez tekintélyes disszipaciot ad: 40
V-os tapfesziltség esetén tobb,
mint 3 W-ot! Eppen ezért célsze-
rabb a TO-220 tokozasu eszkozt
egy alkalmas mérett hitéborda-
ra szerelni, majd azt kabelezéssel
kotni a panelhez (lasd foto). E
ponton valik aztan érthetové,
hogy miért is mondtuk azt, hogy
ennek a hibrid modszernek alta-
lanos hasznalhatosagat illetéen
vannak jozan korlatai. Aramko-
runkben 19 V-os fltést csovet
hasznaltunk, ami azért nem volt
altalanos annak fénykoraban
sem! Ha a sokkal gyakoribb No-
val sorozatbol egy 6,3 V/0,3 A-es
tipust valasztanank, akkor mar
egy megengedhetetlen 10 W-os
welmelegedéssel” kellene sza-
molnunk. Azt is figyeljuk meg,
hogy a panel tényleges bemene-
te a kapcsolas Be2-es pontja, a P1
hangero-szabalyoz6é potméter —

3. abra

ami sztere6 valtozat esetén jo
egyuttfutasu kettos, esetleg koa-
xialis tengelyl tipus lehet — az
el6lappal ellatott erdsit6 eldlap-
jara kertl, a kapcsolasi rajzon fel
nem tuntetett fejhallgato-csatla-
kozoval (pl. 6,3 mm atméroja
sztereo Jack-aljzattal) egyutt.

A panel beultetése utan csu-
pan a névleges flitofesziltség be-
allitasa van hatra. Ehhez a cs6-
foglalatba (a 4-es lab és a test-
pont kozé) tegylink egy — a cso-
vet e szempontbol modellezé —
120 ohm/2 W-os ellenallast. Tap-
feszultségre kapcsolas utan P2 se-
gitségével allitsuk be a cs6 4-es la-
banal a 19 V-ot! Ennél a pontnal
élhetink még egy megfontolas-
sal. Tudniillik pl. 40 V-os tapfe-
szultségnél a cso teljes kivezérleé-
se esetén, a kimeneten kb. csucs-
tol csucsig 4 V amplitadoja jelet
kapunk. Ez a fesziiltség — szeren-
csénkre nem szimmetrikusan — a

R8 1k5 +Ur 35..50 V
1 lo} 19J6
Beo R4 «J_CZ f] R5 + C3 f
33k 200 u L1100k 220u f @ A\
Be1 IG3 vV IG3V @ @
Ciy all@ ® |92
R1 100 s
P1 470n - I O @ f
L P2
330k[ % A R7 ,':D IRF830
[
2 |R2 100 ./ (IRF850) o
s L] --- 100k 1k5
: 2 @ . IRF830
P 7 470 u,63 V (IRF850)
© 4 | Ki
E R6 e
C* Llokz2| 19J6 Emo k 22 GDS
1u

C— 0
R7 o1
— =
o
_”_

¢R1

o
il
dC4  *c2
T T

+Ur
OBe® 9L k009000 (O

+ C3

2. abra

RADIOTECHNIKA 2019/02.

4. abra




